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No. Spec. Package
R8 e D3
1 R1 20K 5% 1206 —:»T VPK FB ¢
C6
2 | R2 20K 5% 1206 R < our L o
R12
3 R4 680K 1% 1206 vs cs R
4 R5 820K 1% 1206 R7 c7 I A R14 %Rw
5 | Re 33K 1% 0603 'S l AP1682 L
6 R7 15K 1% 0603
7 R8 330K 1% 0603 19 L2 4.7mH ©8 T.H.
8 R9 1M 1% 1206 20 L3 4.7mH ©8 T.H.
9 R10 1M 1% 1206 21 T1 EE16, 1mH T.H. 31 F1 1A 250V Fuse T.H.
10 R11 6.8M 1% 1206 22 C1 33n 275V XCap T.H. 32 V1 320V @7 Var. T.H.
11 R12 330 5% 0805 23 C2 68n 520V Film T.H. 33 D1 1A 600V Bridge
12 R13 3.0K 1% 0603 24 C4 100n 520V Film T.H. 34 D2 BAS321 SOD323
13 R14 1.5R 1% 1206 25 C5 1u 25V X7R 0805 35 D3 D1N4148 SOD323
14 R15 68K 5% 0603 26 C6 470nF 16V X7R 0603 36 D4 1A 600V Fast SMA
15 R16 12K 5% 0603 27 C7 1nF 16V X7R 0603 37 D5 1A 600V SMA
16 R17 100R 5% 1206 28 C8 100p 630V X7R 1206 38 D6 1A 600 Fast SMA
17 R18 330K 5% 0805 29 C9 68u 160V Ecap T.H. 39 Q1 4N60 MOS IPAK
18 R19 33R 1% 0805 30 C10 100n 250V X7R T.H. 40 Ul AP1682 SO-8






